










































专利名称(译) 薄膜晶体管阵列装置以及使用它的EL显示装置

公开(公告)号 CN103959470B 公开(公告)日 2016-08-24

申请号 CN201280056953.9 申请日 2012-11-22

[标]申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

申请(专利权)人(译) 松下电器产业株式会社

当前申请(专利权)人(译) 株式会社日本有机雷特显示器

[标]发明人 篠川泰治
伊藤研

发明人 篠川泰治
伊藤研

IPC分类号 H01L27/32 G09F9/30 H01L51/50

CPC分类号 H01L27/3258 H01L27/124 H01L27/3248

代理人(译) 薛凯

审查员(译) 王鹏飞

优先权 2012006693 2012-01-17 JP

其他公开文献 CN103959470A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

EL显示装置具有：在一对电极之间配置有发光层的发光部、和控制所述
发光部的发光的薄膜晶体管阵列装置。在发光部与薄膜晶体管阵列装置
之间配置层间绝缘膜，并且发光部的一方的阳极(2)介由层间绝缘膜(34)
的接触孔(35)与薄膜晶体管阵列装置电连接。进一步地，薄膜晶体管阵列
装置具有介由层间绝缘膜(34)的接触孔(35)与发光部的阳极(2)电连接的电
流供给用的中继电极(31)，并且在发光部的一方的阳极(2)与薄膜晶体管
阵列装置的电流供给用的中继电极(31)的界面形成有扩散防止膜(36)。
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